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- Hmota pro pouzdient, zejména optoelektro-
nick¢ych prvki. Vynédlez se tykd oboru elek-
troniky, zejména pouzdfeni zafivych elek-

[

tronickych soutdstek. Vyndlez Fe${ problém
snadno zpracovatelné hmoty s vysokymi kva-
litnimi parametry. Podstatou vyndlezu je
hmota pro pouzdPeni, pfipravitelnad vytvr-
zenim epoxidové pryskyfice s upravenou
distribuéni kFivkou molekulovych hmotnos-
t{. Vynélezu miiZe byt vyuZito v oboru elek-

t’rqtechniky.
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Vynélez se tykad hmoty pro pouzdieni ze-
jména optoelektronickych prvkil.

Optoelektronické prvky je nutno chréanit
pfed neZadoucimi vlivy okoli, jako je teplo,
otiesy, vlhkost, prach, korodujici plyny atd,,
aby bylo moZno zajistit jejich normaini funk-
ci 1 za ztiZenych pracovnich podminek. Jed-
nim ze zpiisobli ochrany optoelektronickych
prvki je obaleni prvku vrstvou netavitelné
a nerozpustné prysky¥Fiéné vrstvy vhodne
tloudtky, kterd izoluje prvek od neZadoucich
vlivii okoli, maximAln& propousti svétlo v
pfesng definovanych vinovych délkach, ale
nebrani jeho pracovni funkci. Nejvhodné&j-
§im zplGsobem nandSeni je napfiklad zaka-
pavani prvku kapalnou kompozici, sestdva-
jici z epoxidové pryskyfice a polyaminické-
ho nebo iontového tvrdidla. Proti jinym
pouzdficim systémim md epoxidovd zalé-
vaci latka Getné piednosti. Pro pouzdreni
1ze prakticky pouZit napriklad polykarbo-
néat, polymethylmethakrylat, polystyren
atd. Tyto zast¥ikovaci materidly musi vSak
b\jt pfed- zastfiknutim vyhraty na - teploty
pfes 200 °C. Pii této teplot®é méZe jiZ nastat
podkozeni polovodidového prvku. Lici prys-
kyfice polyesterové ve srovnéni s dianovy-
mi jsou obtiZn& zpracovatelné predeviim
pro svou kratkou Zivotnost. Podle zndmého

stavu_techniky se zakapdvani provadi kom- .

pozici sestdvajici z technického bis-glycidyl-
etheru dianu a polyaminického tvrdidla ze-

jména diethylentriaminu nebo dipropylen--

triaminu. Tento zalévaci systém mé proti
dosavadnim zahraniénim systémQm, které
pracuji vesmés s anhydridickymi tvrdidly,
tu plednost, Ze vytvrzovaci doba je jen né-
kolik minut proti hodindm pf¥i cca o 50°C
nizsi teplotd. Pres dobré vysledky dosaho-
vané pri ochran# optoelektronickych prvkil
zakdpnutim hmotou podle zndmého stavu
techniky nese s sebou tento zpiisob nékteré
nedostatky, které bylo nutno pfekonat. Nej-
zdvaZn&jSim nedostatkem je vysoka krysta-
lizadni tendence bis-glycidyletheru dianu,
zplsobujici obtiZe pFi jeho zpracovéani, a
neZddouci nehomogenity v procesu vytvrzo-
vani. Technicky bis-glycidylether dianu se
pripravuje molekuldrni destilaci nizkomole-
kulédrnich epoxidovych pryskytic, kdy z prys-
kyFice destiluje nejen bis-glycidylether dia-
nu, ale i fada nizkomolekuldrnich nedéistot,
vznikajicich v procesu vyroby vychozi epo-
xidové pryskyfice. MnoZstvi t&chto nefistot
v technickém bis-glycidyletheru dianu se
pohybuje obvykle mezi 3 az 5 % hmot. a ne-
Z&doucim zplsobem ovliviiuje jak proces
zpracovani, tak i parametry vytvrzené hmo-
ty, predev8im navlhavost a vnitfni pnuti.
SniZenim obsahu uvedenych nedistot, napfi-
klad rafinaci, se ziskd prakticky &isty bis-
-glycidylether dianu, ktery vSak z taveniny
velmi rychle krystaluje a vytvrzovani pfi
teploté mistnosti je pak velmi obtiZné aZ
nemo?né. ReSeni uvedenych problémé ne-
bylo zatim popsano.

Nyni jsme nalezli, Ze nedostatky zndmého
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stavu techniky lze odstranit hmotou podle
vynalezu, jejiZz podstata spofivd v tom, Ze
je tvofena produktem vulkanizace nizkomo-
lekuldrni epoxidové pryskyfFice s upravenou
distribu¢ni kiivkou molekulovych vlastnosti,
jejiZ stFedni molekulovd hmotnost je 350 aZ
370, obsah epoxidovych skupin 0,540 aZ
0, 57J mol/g, hodnota [rekven¢niho fak-
toru Pn,‘ 0, 259 a¥ 0,280 mol/100 g, hodnota
dsstribugn konstanty Ki 2,310 aZ 2,550, ob-
sahujici popfipadé 0,001 aZ O, 01 % hmot. or-
ganickych barviv, zejména kompleiu 1-(2-
-pyridylazo)-2- naftolu nebo dunethylgly—
oximu s niklem nebo palddiem,-stechio-
metrickym mnoZstvi alifatického nebo cy-
Kloalifatického polyaminu o molekulové
hmotnosti 103 aZ 210, aminovém ¢&isle-530
aZ 1632 mg KOH/g a hmotnostnim vodfko-
vém ekvivalentu 20 aZ 53. !

Nizkomolekuldrni epoxidovéa pryskyrl(é
s upravenou distribu¢ni k¥ivkou molekulo-
vych hmotnosti se pFipravuje extraktivni
frakcionaci nizkomolekularnich epoxidd, pl-
sobenim parafinickyeh nebo .cyklanickych
uhlovodikii, postupem popsanym v AO §islo
218 838.

Hmota pro ochranu optoelektronickych
prvki miZe byt piFipadné vybarvena vhod-
nym barvivem rozpustnym v epoxidové prys-
kyFici nebo smési barviv, jestliZe je poZado-
véno, aby optoelektronicky prvek vyzafoval
svétlo urdité vinové délky. Vhodnymi barvi-
vy jsou napiiklad pro zelené svétlo (565
nm) palddiovy komplex 1-(2-pyridylazo})-2-
-naftolu, pro Zluté svétlo (585 nm]) jesto
komplex niklu s dimethylglyoximem a -pro
Cervené svétlo (640 nm) je to niklovy kom-
plex. 1-(2-pyridylazo)-2-naftolu, ale i rfiznd
komeréni barviva rozpustnd v epoxidovych
pryskyficich a spliiujici pf*esné‘ optmké
vlastnosti.

Vytvrzovam se provadl obvykle p¥i tep-
lotdch 15 aZ 30°C, pFi¢emZ se v roli tvrdidel
pouZiva s vf/ho‘dou diethylentriamin, dipro-
pylentriamin, isoforondiamin, mentandiamin,
xylilendiamin, diaminocyklohexanon, di-
aminodicyklohexymethan, trimethylhexa-
methylendiamin a dal$i polyaminy. Vytvr:
zovani se provadi ve stechiometrickém po-
méru, tj. v mezich 98 aZ 102 % teorie, vzta-
Zeno na obsah epoxidovych skupin.

Vyhodou hmoty podle vynédlezu je nizkd
navihavost, neprevy3ujici 0,2 %, vyborné
mechanické parametry, které prevy3uji jak
parametry vytvrzeného bis-glycidyletheru
dianu, tak i vytvrzenych nizkomolekulér-
nich pryskyfic. Z&sluhu na tom mé vhodné&
dimenzovand polymerni sit, vznikajici diky
upravené distribu€ni kfivce molekulovych
hmotnosti pouZité epoxidové pryskyiice. Ne-
pfimou vyhodou, uplatiiujici se zejména p¥i
zpracovani nevytvrzené kompozice, je ne-
patrna tendence ke Krystalizaci, a to i pri
dlouhodobém skladovdni samotné pryskyfi-
ce s upravenou distribuéni kfivkou moleku-
lovych hmotnosti.
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Priklad 1

100 g nizkomolekuldrni epoxidové prys-
kyfice s upravenou distribucni kfivkou mo-
lekulovych hmotnosti, o stfedni molekulo-
vé hmotnosti 368, obsahu epoxidovych sku-
pin 0,544 mol/100 g, hodnots Pu," 0,263 mol/
/100 g a K1 2,351, se misi s 2,86 g 0,20 roz-
toku 1-(pyridylazo}-2-naftoldtu niklu v
chloroformu. Z homogenni smési se za sui-
Zeného tlaku odpafi tékavé sloZky (chloro-
form, vlhkost), ¢imZ se ziskd 0,0056% roz-
tok barviva. K takto upravené pryskytici
Cervené barvy se piidd 14,3 g bezvodého
dipropylentriaminu a dfkladné promisena
smds se pouZije k zkdpnuti optoelektronic-
kého prvku, naceZ se zdkap nechd p¥i 103 °C
vytivrdit po dobu 5 aZ 15 minut za nepii-
stupu vlhkosti a COz Vytvrzend hmota ma
tyto parametry:

pevnost v talu 65,3 mPa
taZnost 33 %
rédzovd houZevnatost 32,2 kJ/m?
nasdkavost 0,10 %
linedrni smriténi 0,16 %

Priklad 2

100 g nizkomolekuldrni epoxidové prys-
kyFice s upravenou distribulni kfivikou mo-
lekulovych hmotnosti, o stfedni molekulové
hmotnosti 350, obsahu epoxidovych skupin
0,572 mol/100 g, hodnotou Pa, 0,277 mol/
/100 g a K1 2,521 se misi s 20 g 0,05% roz-
toku dimethylglyoximatu niklu v chloro-
formu a homogenni smési se za sniZen2ho
tlaku zbavi t8kavych sloZek. Ke Zluté vy-
barvené pryskyfici se prida 600 g vysuSené
nebarvené pryskyfice stenych vlastnosti,
¢imZ se ziskd roztok barviva o koncentraci
0,00214 %. 100 g této smési se dfikladné
rozmiché s 24,4 g isoforondiaminu a prove-
de se zakdpnuti optoelektronického prvku.
Vytvrzeni je ukonCeno po 30 hodindch pri
28 aZ 30°C. Vytvrzend hmota m4 tyto para-
metry:

pevnost v tahu 72,3 mPa
taZnost 1,8 %
razovad houZevnatost 22,5 KJ/m?
nasikavost 0,07 %

linedrni smr3téni 0,18 % .

PREDMET VYNALEZU

Hmota pro pouzdien!{ zejména optoelek-
tronickych prvkfl vyznaCend tim, Ze je tvo-
fena produktem vulkanizace nizkomoleku-
larni epoxidové pryskyfice s upravenou dis-
tribuéni k¥ivkou molekulovych hmotnosti, o
stfedni molekulové hmotnosti 350 aZ 370,
obsahu epoxidovych skupin 0,540 aZ 0,575
mol/100 g, hodnoté frekvencniho faktoru
Pn, 0,259 aZ 0,280 mol/100 g a hodnot& dis-
teibugni konstanty Ki 2,310 aZ 2,550, obsahu-

jici pripadn& 0,001 aZ 0,01 % hm. organic-
kych barviv, zejména kovovych komplexi
dimethylglyoximu nebo 1-(2-pyridylazo)-2-
-naftolu s niklem nebo palddiem, stechio-
metrickym mnoZstvim alifatického nebo cy-
kloalifatického polyaminu o molekulové
hmotnosti 103 aZ 210, aminovém d&isle 530 aZ
1632 mg KOH/g a hmotnostnim vodikovém
gkvivalentu 20 aZ 53.



	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS

